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(57)Anotace:

Rozprajovaci modul (40) pro vyrobu obrazovky (10) obsahuje
obal (42) opatfeny bo¢nimi sténami (44), zékladnou (46),
pfipojenou k bognim sténam (44) pro uzavieni jednoho jeho
konce, a nosnik (48) panelu s otvorem (50). Nosnik (48)
panelu je ptipevnén k opatnému konci botnich stén (44).
Rozpraovaci modul (40) mé alespoil jednu elektrostatickou
rozpradovaci trysku {36) pro rozpradovani nabitého materidlu
struktury stinitka skrz otvor (50) v nosniku (48) panelu a na
vhitfni plochu &elntho panelu (12) obrazovky (10).
Rozpradovaci modul (40) zahrnuje primarni stinici soustavu
(55) uspofadanou v obalu (42) a tahnouci se otvorem (50) v
nosniku (48) panelu. Sekundérni stinici soustava (56) je
rovnéZ uspofddana v obalu (42), Primarni a sekundérni stinici
soustavy (55, 56) sméruji nabity materidl struktury stinitka
smé&rem k vnitini plode panelu (12} a tim zvy$uji i€innost
pfenosu rozpraSovact trysky (36). Sb&mé miska (54) se rovnéz
pouzivd pro zachyceni spotiebovaného rozpraseného
materialu, ktery dopada na dno rozpradovaciho modulu (40).
Miska {54} je sklonéna ke kanalku (100), ktery sméruje
spotfebovany material ven z rozpraSovaciho modulu (40).
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Rozpra$ovaci modul se stinicimi prostfedky a sbéracimi prostredky.

Oblast techniky
Vynalez se tyka rozpra$ovaciho modulu pouzivaného ve vyrobé luminis-

cendniho stinitka pro obrazovku, a zejména rozprasovaciho modulu pouZivané-

ho v procesu elektrofotografického stinéni.

Dosavadni stav techniky
US patent &. 5,554,468, vydany 10. zafi 1996 Dattovi a spol., popisuje

elektrostatické nanaseni organického fotovodivého roztoku na organickou vodi-
vou vrstvu, ktera byla pfedtim nanesena na vnitfni plochu &elniho panelu obra-
zovky. Elektrostatické rozprasovaci trysky vytvafeji aerosol zaporné nabitych
kapicek organického fotovodivého roztoku o jednotné velikosti, ktery je nanasen
na organickou vodivou vrstvu. Elektrostatické nandSeni se rovnéz pouziva pro
zafixovani fosforovych materialii na organickou fotovodivou vrstvu nanasenim
zaporné nabitych kapi¢ek vhodného rozpoustédia, které zmék¢uje organickou
fotovodivou vrstvu a tim umozni, aby se fosforové &astice v této vrstvé alespoii
Sasteéné zapouzdfily. Navic, elektrostatické nanaSeni se pouZiva pro tak zvané
vrstveni stinitka po zafixovani. Operace vrstveni nanasi vhodnou vrstvu materi-
alu, ktery premostuje nepravidelnosti fosforového povrchu pro zajisténi hladké-
ho povrchu, na néjz se nanasi hlinikova vrstva.

US patent &. 5,477,285, vydany 19. Prosince 1995 Riddleovi a spol. a od-
povidajici evropské EP-A-647959, popisuje rozprasovaci modul pouzivany pfi
vyrobé luminiscen¢niho stinitka pro obrazovku a obsahwjici obalku opatienou
sténovou &asti, zakladnu pfipevnénou ke sténové &asti pro uzavieni jednoho
konce obalky, a nosnik panelu, ktery je opatfen prichozim otvorem a piipojen

k protilehlému konci sténové &asti, pfidemZ rozprasovaci modul je opatfen ales-
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poit jednou elektrostatickou tryskou pro napraovani nabitého materidlu struktu-
ry stinitka skrz otvor v nosniku panelu na vnitfni plochu &elniho panelu obra-
zovky.

Nevyhoda elektrostatického nanaseni v kazdém ztéchto pouziti je, Ze
elektrostatické nana3eci trysky maji nizkou uéinnost pfenosu, ktera je typicky
mensi nez 20%, ¢imZ se zvySuje jak spotieba materidlu, tak ¢as nezbytny pro
naneseni rozpra$ovaného materialu. Uginnost ptenosu je definovana jako mnoz-
stvi matertalu dopadajiciho na ter¢ déleno mnozstvim spotfebovaného materialu,
vyjadieno v procentech.. Také elektrostaticky nabité kapi¢ky acrosolu dopadaji
na soudastky rozprasovaciho systému a tim zpisobuji stopové vady na Celnim
panelu, kapou na elektrostatické trysky a jsou nadmémé rozpraSovany na stény a
dal§i slozky rozpradovaciho modulu.. Tyto nevyhody maji za nasledek vady vy-
robku a pokles vyroby vzhledem k ptidavnému ¢asu, ktery je poteba pro ¢iSténi
rozpraSovaciho modulu a rozpraSovacich trysek. Je Zadouci eliminovat vySe
uvedené nevyhody, aby se sniZilo plytvani nanaSenymi materidly, aby se vytva-
felo méné vad stinitka a aby se tim zlepSila pfenosova u¢innost rozpraSovacich
trysek.. PonévadZ materialy nanaSené elektrostatickym rozpraSovanim zahrnuji
organické pryskyfice a rozpoustédla, je rovnéZz Zadouci pribézné sbirat a odstra-

fiovat spotfebované materialy v priib&hu rozpraSovaci operace.

Podstata vynalezu
Rozpragovaci modul pro vyrobu obrazovky obsahuje obal uzavieny na

jednom konci zakladnou a majici nosnik panelu s otvorem na opaéném konci.
Rozprasovaci modul obsahuje alespoil jednu elektrostatickou rozpraSovaci trys-
ku pro rozpra$ovéni nabitého materidlu struktury stinitka pfes otvor v nosniku
panelu a na vnitini plochu ¢elniho panelu obrazovky. RozpraSovaci modul zaht-
nuje stinici prostfedky uspofddané uvnitf obalu a tahmouci se pfes otvor

v nosniku panelu. Stinici prostiedky sméruji nabity material struktury stinitka na
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vnitfni plochu panelu a tim zvySuji pfenosovou Géinnost elektrostatické rozpra-

Sovaci trysky.

Prehled obrazki na vykresech

Vynélez bude nyni detailn&ji popsan podle pfilozenych vykresd, kde na
obr. 1 je pohled ¢aste¢né v axialnim fezu na barevnou obrazovku vyrobenou
podle tohoto vynalezu, na obr. 2 je fez &elnim panelem obrazovky z obr. 1, zna-
zorfiujici sestavu stinitka, na obr. 3 je pohled na fez rozpraovacim modulem
podle tohoto vynalezu, na obr. 4 je zvétSeny ¢asteény pohled na &ast novych sti-
nicich prostfedki podle vyndlezu z kruhu 4 z obr. 3, na obr. 5 je pohled na prvni
¢ast primami stinici sestavy, na obr. 6 je pohled na druhou &ast primarni stinici
sestavy a na obr. 7 je perspektivni pohled na sekundarni stinici sestavu podle
tohoto vynalezu.

Priklady provedeni vynilezu
Obr. 1 znazoriiuje barevnou televizni obrazovku 10 se sklenénou obélkou

11, obsahujici pravouhly &elni panel 12 a valcovitou &iji 14 spojené pravoihlou
nalevkou 15. Nalevka 18 ma vnitini vodivy povlak, ktery spojuje anodové tla-
Citko 16 a tahne se do $ije 14. Panel 12 obsahuje pozorovaci elni desku 18 a
obvodové pfiruby & bo¢ni stény 20, které jsou pfitaveny k nalevce 15 sklenénou
fritou 21. Luminiscendni tfibarevné fosforové stinitko 22 je provedeno na vnitfni
ploSe Celni desky 18. Stinitko 22 zndzornéné na obr. 2 je ¢arové stinitko, které
zahrnuje soustavu prvki stinitka obsahwjici Gervené svétlo emitujici fosforové
pruhy R zelené svétlo emitujici fosforové pruhy G a modré svétlo emitujici fos-
forové pruhy B, které jsou uspofaddny ve skupinich barev nebo obrazovych
prvki tfi pruhd nebo tridd v cyklickém pofadi. Pruhy se tahnou ve sméru, ktera
je obecné kolma k roviné v niZ jsou generovany elektronové svazky. V normélni
pozorovaci poloze piikladného provedeni se fosforové pasky tahnou ve vertikal-

nim smé&ru. Casti fosforovych paski pfekryvaji relativné tenkou svétlo absorbu-
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jici matrici 23, znazornénou na obr. 2, ktera je s vyhodou typu vytvoteného vih-
kym procesem, jak je popsan v US patentu ¢&. 3,558,310 vydaném 26. ledna
1971 Mayaudovi. V obrazovce 10 rovnéz miize byt pouzito bodové stinitko.
Tenka vodiva vrstva 24, s vyhodou hlinikova, pfekryva stinitko 22 a zajistuje
prostfedky pro zavedeni jednotného potencialu na stinitko 22 stejné jako pro od-
raZzeni svétla emitovaného fosforovymi prvky pfes elni desku 18. Stinitko 22 a
prekryvajici hlinikova vrstva 24 vytvafeji sestavu stinitka. Mnohaotvorova
elektroda selekce barev ¢i stinici maska 25 je odstranitelné pfipevnéna v pfedem
stanoveném prostorovém vztahu k sestavé stinitka 22 za pouziti soustavy kolikd
26 pripevnénych k boéni sténé 20.

Elektronova tryska 27 naznadena schematicky ¢arkované na obr. 1 je cent-
ralné upevnéna v §iji 14 pro generovani a smérovani tfi elektronovych svazki 28
podél konvergentnich drah pfes otvory v masce 25 na stinitko 22. Elektronova
tryska 27 je béznd tryska a miize to byt jakakoliv vhodnd tryska znidmi
z dosavadniho stavu techniky.

Obrazovka 10 je navrZena pro pouZiti s vnéj$im magnetickym vychylova-
cim jhem jako je jho 30, umisténé v oblasti spojeni nalevky s $iji obrazovky 10.
Kdyz je aktivovano pusobi jho 30 na tfi elektronové svazky 28 magnetickymi
poli, které zpisobuji, Ze elektronové svazky 28 jsou rozmitny horizontaln€ a
vertikalng v pravouhlém rastru pfes stinitko 22. Po&ateéni rovina vychyleni pfi
nulovém vychyleni je znazornéna ¢arou P-P na obr. 1 pfiblizn€ v poloviné jha
30. Pro jednoduchost nejsou skute¢na zaktiveni drah vychylovéni elektronovych
svazki 28 ve vychylovaci zoné znazornéna.

Stinitko 22 je vyrabé&no procesem elektrofotografického stinéni. Na pocat-
ku je panel 12 o¢iStén omytim v Ziravém roztoku, oplachnut ve vodé, leptan puf-
rovanou kyselinou fluorovodikovou a oplachnut znovu vodou, jak je v oboru
znamo. Vnitini plocha pozorovaci &elni desky 18 je pak opatfena svétlo absor-

bujici matrici 23.
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Vnitini plocha ¢elni desky 18 opatfena matrici 23 je pak jednotné pokryta
vhodnym té€kavym organickym vodivym materialem pro vytvofeni organické
vodivé vrstvy 32, znazornéné na obrazcich 3 a 4, ktera zajistuje elektrodu pro
prekryvajici t&kavou organickou fotovodivou vrstvu 34, ktera bude popsana
dale. Vhodné materialy pro organickou vodivou vrstvu 32 zahrnuji urdité kva-
ternarni amonné polyelektrolyty citované v US patentu &. 5,370,952 vydaném 6.
prosince 1994 Dattovi a spol. Organicka vodiva vrstva 32 ma tlou$tku asi 1 mi-
krometr a je su$end vzduchem.

Organicka fotovodiva vrstva 34 je vytvotena pfekrytim vysuSené organic-
ké vodivé vrstvy 32 organickym fotovodivym roztokem obsahujicim polystyre-
novou pryskyfici, elektronovy donorovy material jako je 1,4-di(2,4-methyl phe-
nyl)-1,4 difenylbutatrien (2,4-DMPBT), elektronové akceptorové materidly jako
jsou 2,4,7-trinitro- 9-fluorenon(TNF) a 2-etylanthroquinone (2-EAQ); povrcho-
vé aktivni ¢inidlo jako silikon U-7602 a smés rozpoustédel, s vvhodou toluen a
xylen. Zmékéovadlo jako je dioctyl phtalate miZe byt rovnéz piidano k roztoku
organické fotovodivé vrstvy 34. Povrchové aktivni €inidlo U-7602 je k dispozici
od Union Carbide, Danbury,CT. Organicky fotovodivy roztok, o némz se dale
miuvi jako o materidlu struktury stinitka, se nanasi prostfednictvim alespon jed-
né elektrostatické rozpra$ovaci trysky 36 AEROBELL, znazornéné schematicky
na obr. 3. Dv& elektrostatické rozprasovaci trysky 36 se vyhodné pouZivaji pro
rozpraSovani organického fotovodivého roztoku na panel o uhlopfi¢ce 51 cm
s dobou aplikace 8 sekund nebo méné a i takové trysky se s vyhodou pouZzivaji
pro panely o rozmérech v rozsahu 89 az 91 cm.. Vyhodny model AEROBELL
elektrostatické rozprasovaci trysky je dostupny od ITW Ransburg, Toledo, OH.
Elektrostatické rozpraSovaci trysky 36 zajistuji zaporné nabité kapicky organic-
kého fotovodivého roztoku o jednotné velikosti, které jsou napraSovany na or-
ganickou vodivou vrstvu 32 . Jak je znazoméno na obréazcich 3 a 4, panel 12 je
orientovan tak, Ze organickd vodiva vrstva 32 sméfuje doli smérem

k elektrostatickym tryskdm 36. Organicka vodiva vrstva 32 je v pribéhu elektro-



statické rozpraSovaci operace zemnéna prostfednictvim jednoho z kovovych ko-
likd tak, Ze zdporné nabité kapi¢ky organického fotovodivého roztoku jsou pii-
tahovany ke kladnéj3i organické vodivé vrstvé 32. Pracovni parametry kazdé ze
dvou rozpra$ovacich trysek 36 AEROBELL, z nichz pouze jedna je znazornéna
na obr. 4, prebihajici podél vnitini plochy ¢elni desky 18 v pevné vzdalenosti asi
14 cm od zatavené hrany panelu 12, jsou nasledujici: Rychlost vzduchové turbi-
ny 22 tisic otatek za minutu, napéti rozpraSovaci trysky 70-80 kV, tlak zdsob-
niku organického fotovodivého roztoku 2,8 kg na cm ¢tveredni a rozpraSovani
tvarujici tlak vzduchu asi 0,7 kg na cm ¢&tvere€ni. Za téchto podminek elektro-
statického rozprasovani se z elektrostatickych trysek 36 vyda asi 25 az 40 ml
organického fotovodivého roztoku. Stozeni soutasného organického fotovodi-
vého roztoku sestdva v podstaté z 4,8 az 7,2 hmotnostnich procent polystyreno-
vé pryskyfice, 0,8 az 1,2 hmotnostnich procent 2,4-DMPBT jako donorového
materialu elektrond, asi 0,04 az 0,06 hmotnostnich procent TNF a asi 0,12 aZ
0,36 hmotnostnich procent 2-EAQ jako materidlu akceptoru elektroni, asi 0,3
hmotnostnich procent DOP jako zmékdovadla, 0,01 hmotnostnich procent sili-
konu U-7602 jako povrchové aktivniho &inidla, a to vie doplnéno smési toluenu
a xylenu. Koncentrace toluenu v organickém fotovodivém roztoku je v rozsahu
od 18 do 75 hmotnostnich procent a koncentrace xylenu je v rozsahu od 75 do
18 hmotnostnich procent. Pokud koncentrace xylenu pfeséhne tento rozsah, or-
ganicky fotovodivy roztok bude piili§ vihky a bude plavat na panelu v prib&hu
suseni. Celkovy obsah pevnych latek tohoto organického fotovodivého roztoku
se pohybuje v rozsahu od 6 do 9 hmotnostnich procent, aviak vyhodnéj3i je ob-
sah pevnych latek vrozsahu od 7 do 8 hmotnostnich procent. Obecng, jak
vzrista koncentrace pevnych materialii jako jsou pryskyfice a materidly donord
a akceptorti elektronii v roztoku, méla by koncentrace xylenu v roztoku ve vyse
uvedenych mezich rovnéZ vzristat.Tloustka organické fotovodivé vrstvy 34
miZe byt udrzovana v rozsahu od 5 do 6 mikrometri nastavenim rozpraSovacich

parametril.
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Elektrostaticky rozprasovaci modul 40 je znazormnén v obr. 3 a 4. Jak je
zieymé z obr. 3, obsahuje rozpraSovaci modul 40 v podstaté pravoihly obal 42
opatfeny ¢tyfmi boénimi st¢nami 44. Jeden konec obalu 42 je uzavien zakladnou
46, ktera je pfipojena k jednomu konci bo&nich stén 44. Izola¢ni nosnik 48 pa-
nelu opatfeny otvorem 50 je pfipevnén k opalnému konci bo¢nich stén 44.
V rozpra$ovacim modulu 40 je uspofadana alespoii jedna elektrostaticka rozpra-
Sovaci tryska 36. Rozprasovaci modul 40 zahrnuje nové stinici prostiedky 52 a
sbéraci prostfedky 54 uspofadané uvnitf obalu 42. Stinici prostfedky 52 obsahuji
primarni stinici sestavu 55 a sekundami stinici sestavu 56. Primdrni stinici se-
stava 55 zahrnuje prvni ¢ast §7 uspotadanou ¢asteéné uvmitt obalu 42 a druhou
Cast 88 tahnouci se skrz otvor 50 v nosniku 48 panelu. Primarni stinici sestava
85 zahrnuje dvojici prvnich stinicich Elent 60 a dvojici druhych stinicich ¢lend
70, pficemz jeden z kazdého paru je zndzorn&n na obr. 5, pfipadné 6. Kazdy ze
stinicich &lent 60 a 70 je vyroben zizola¢niho materidlu jako je nylon a mé
tloust'’ku asi 1,6 mm. Jak je zndzornéno na obr. 5, kazdy prvni stinici ¢len 60 ma
kratkou &ast 62 stinici boéni sténu 44, ktera se tdhne otvorem 50 v nosniku 48
panelu a ma v sobé dva Sroubové otvory 64 pro usnadnéni pfipojeni k nosniku
48 panelu. Velky kruhovy otvor 65 o priméru asi 19 mm je vytvoien skrz krat-
kou &ast 62 stinici boéni sténu 44 pro piijeti jednoho ze sloupki 26 pane-
fu.Tenk4 poddajna vrstva 66, zndzornéna na obr. 4, z izola¢niho materidlu jako
je MYLAR, je uspofadana v otvoru 68 pro pfekryti sloupku 26 a odstinéni roz-
praSovaného materidlu a pro zabranéni vzniku vyboji. Jak nylon, tak MYLAR
jsou dostupné od E.I.Dupont, Co., Wilmington, DE. Horni hrana 67 kratké ¢asti
62 stinici bodni sténu 44 je vytvarovana do oblouku a ma polomér pfizpiisobeny
zakfiveni panelu 12. Pro panel 12 o rozmér uhlopficky 51 cm je polomér horni
hrany 67 asi 84,1 ¢m. Prvni stinici ¢len 60 rovnéz zahrnuje kratkou vnitini Cast
68, ktera je uspofadana uvniti obalu 42 a ma délku |; asi 51,4 cm. Rovina kratké
vnitini &4sti 68 je vytvofena na tupém dhlu asi 130 stupiit k roving kratké Casti
62 stinici boéni sténu 44. Jak je zndzornéno na obr. 6, kazdy druhy stinici clen




70 ma dlouhou ¢&ast 72 stinici bo¢ni sténu 44, ktera se tahne skrz otvor 50
vnosniku 48 panelu a tfi otvory 74 pro $rouby pro usnadnéni pfipevnéni
k nosniku 48 panelu. Velky elektricky otvor 75 majici vedlej$i osu asi 19 mm a
hlavni osu asi 29 mm je vytvoren skrz dlouhou ¢ast 72 stinici bo¢ni sténu 44 pro
piijeti daldiho z panelovych sloupkt 26. Elipticky otvor 73 kompenzuje rozptyl
umisténi sloupkil 26. Neznazornéna tenka poddajnd vrstva izolaéniho materialu
Jako je MYLAR je uspofadana uvmitf otvoru 75 pro ochranu sloupku 26, jak
bylo vySe popsano. Horni hrana 76 dlouhé ¢asti 72 stinici bo¢ni sténu 44 je ob-
loukovité tvarovana a ma polomér ptizpisobeny zaktiveni poloméru panelu 12.
Druhy stinici ¢len 70 také zahrnuje dlouhou vmitini ¢ast 78, ktera je uspofadana
uvnitf obalu 42 a ma délku 1, asi 54 cm. Rovina dlouhé vnitini ¢asti 78 je vytvo-
fena na tupém uhlu asi 130 stupitt k roviné dlouhé asti 72 stinici bo¢ni sténu
4.

Sekundarni stinici soustava 56 znazornéna na obr. 7 zahrnuje dvoyjici pro-
tilehle usporadanych nosnych ¢lemii 80, dvojict menSich stinicich ¢lent 82 pii-
pojenych k nosnym ¢lentim 80 a dvojici vétsich stinicich ¢lenti 84. Mensi a vétsi
stinici €leny 82 a 84 jsou vzajemné propojeny podél prifezi 87 Srouby 85 a vy-
tvafeji thel & o velikosti asi 55° s vertikdlon. Vnitini dhel 8; o velikosti 43
stupiiti, 36 minut je vytvofen mezi zdkladnou 86 mensiho stiniciho ¢lenu 82 a
pruseénici 87. Komplementarni vnitfni uhel 6, mezi prise¢nici 87 a zakladnou
88 vétsiho stiniciho ¢lenu 84 je 36 stupiit, 14 minut. Otvor 89 vytvofeny men-
§im a vétS§im stinicim ¢lenem 82 a 84 ma délku I asi 50,4 ¢cm podél hlavni osy x
a §itku W 42,5 cm podél vedlejsi osy. Zakladna 86 mensiho stiniciho ¢lenu 82
ma délku 1; as1 78,4 cm, zatimco zakladna 88 vétsiho stiniciho €lenu 84 mé dél-
ku 14 asi 86,4 cm. Nosné ¢leny 80 jsou pfipevnény ke dvéma protilehle uspof-
danym bo¢nim sténdm 44 obalu 42 sponami 90.Sekundarni stinici soustava 36
¢asteéné prekryva primarni stinici soustavu 55 a je uloZena v odstupu od ni sou-

stavou 1zola¢nich rozpérek 91 znazorménou na obr. 3 a 4.



V elektrostatickém rozprasovacim modulu 40 vytvafeji elektrostatické
rozprasovaci trysky 36 disperzi zaporné nabitych aerosolovych ¢astic, které jsou
smérovany podél proudovych &ar 92 znazoménych na obr. 3 a 4 smérem
k uzemnénému ter¢i jako je organicka vodiva vrstva 32 na vnitini ploSe gelniho
panelu 12. Proudové &ary 92 jsou generovany z jediného zdroje jako je vystup
elektrostatickych rozpraSovacich trysek 36. KdyZ rozpraSovany material opousti
trysku 36, proudové ¢ary 92 vytvareji kuzel 93 znazomény na obr. 3, jehoZ ge-
sila a vnitini sila generovana tvarovanim vzduchu opoustéjicim trysky 36. Elek-
trostatické odpudivé sily mezi nabitymi aerosolovymi Easticemi zvétSwji tloust-
ku stény kuzele 93 jako funkci vzdalenosti od trysek 36. Kuzel 93 ma v podstaté
vertikalni silovy vektor vytvofeny siinym elektrickym polem mezi tryskami 36 a
zemnénou organickou vodivou vrstvou 36. Jak se jakakoliv ¢ast kuzele 93 pii-
blizuje k primarni stinici soustavé 58, ptipadné sekundarni stinici soustavé 56,
stinici soustavy 55, 56 piisobi jako zaostfovaci zafizeni. Navic, konzervace mo-
mentu vyZaduje, aby na ter¢ nedopadajici proudové ¢ary 92 to jest ty, které ne-
dopadaji piimo smérem k organické vodivé vrstvé 32 na panelu 12, jsou rozdé-
leny do dvou skupin, které jsou rovnob&zné vii€i stinéni a §ifi se navzajem proti
sob&. To znamena, Ze jedna skupina proudovych ¢ar 92 je smérovana smérem
k stinici soustavé, zatim co druhad skupina proudovych ¢ar 92 je smérovana od
stinici soustavy. Jestlize svazek paralelnich proudovych ¢ar 92 ma celkovou
volumetrickou rychlost toku Q, pak plati nasledujici rovnice za predpokladu, Ze

nedochazi k adsorpct

Q = Qnshoru + Qdoll'l (1)

kde Qnanoru @ Quota jsou volumetrické rychlosti toku smérem nahoru a dolt po-
dél stinicich soustav 55 a 56. Napiiklad jedna proudova ¢ara 92 je znazornéna na

obr. 4 jako dopadajici na primarni stinici soustavu 88 s ahlem dopadu @
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Volumetrické rychlosti toku pro tyto rozpradovaci moduly jsou popsany nasle-
dujicimi vztahy

Quators = (Q/2)Y(1 + sin @) (2)

Qaos = (Q/2)(1 + sin @) (3)

Kde @ je thel dopadu znazornény na obr. 4.
Z rovnic (2) a (3) je zZiejmé, ze
Qnalmru > Qdolﬁ (4)

Takto poté, co na teré nedopadajici proudové ¢ary 92 dopadnou na primarni sti-
nici soustavu 5§, nahoru smérované proudové &ary Quanern budou smérovany
smérem k zemnéné organické vodivé vrstvé 32 na panelu 12, &imz se zvysi pie-
nosova uéinnost rozpra$ovacich trysek 36 smérovanim vétiiho mnozstvi na terd
nedopadajiciho materialu smérem k panelu 12 spiSe neZ od tohoto panelu ve
sméru Qgoe. V nepfitomnosti stinicich prostfedkd 52 by na teré nedopadajici
proudové ¢ary 92 dopadly na spodni povrch nosniku 48 panelu. V tomto pfipadé
by rovnovaha momentii nebyla piizniva, ponévadZ uhel mezi kuzelem 93 prou-
dovych &ar 92 a spodnim povrchem nosniku 48 panelu by byl ostry. V takovém
piipadé by udinnost pfenosu nebyla zvySena, ponévadz vice na teré nedopadaji-
ciho materidlu by bylo sméfovano od organické vodivé vrstvy 32 na panelu 12
neZ smérem k ni.

Opét s ohledem na obr. 3 sbéraci prostiedky jako je sbéraci miska 54,
umisténa v blizkosti zakladny 46 obalu 42, je naklonéna smérem ke kanalu 100,
ktery usti pfimo do neznazornéné spalovaci pece, ktera spaluje spotiebované
prchavé slozky z rozpraSovaci trysky 36. Sbéraci miska 54 je vytvofena bud’

z nylonu nebo polyetylénu, ktery je odolny viiéi rozpoustédlim a organickym
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pryskyficim v rozpraovaném materialu. Sklon sbéraci misky 54 umoziuje pri-
bézny odchod spotfebovaného rozpragovaného materialu, ktery je v ni shromaz-
d’ovan, ¢imz se zabraiiuje akumulaci spotfebovaného materialu a emanaci kouit
pro rozpra$ovaci modul. Zatimco vynalez byl popsan v pfikladném provedeni
organického fotovodivého rozprasovaciho modulu 40, tytéZ stinici prostfedky 52
mohou byt pouZity v neznazornénych elektrostatickych rozpraSovacich modu-

lech pro fixaci a nanaSeni tenké vrstvy.
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Patentové naroky

1. Rozpradovaci modul (40) pro pouZiti pfi vyrobé obrazovky (10), obsa-
hujici obal (42) se sténovou &asti (44), zakladnou (46), pfipevnénou ke sténové
Casti (44) pro uzavieni jednoho jejiho konce, a nosnik (48) panelu opatfeny ot-
vorem (30) vedoucim skrz néj a pfipojenym k opaénému konci st&nové &asti,
kde rozpraSovaci modul (40) méa alespoil jednu elektrostatickou rozprasovaci
trysku (36) pro rozpraSovani nabitého materialy struktury stinitka skrz otvor (50)
v nosniku (48) panelu na vnitini plochu éelniho panelu (12) obrazovky (10), vy-
rnalujici se tim, Z¢ je opatfen stinicimi prostiedky (55, 56), usporadanymi
v obalu (42) a tahnoucimi se skrz otvor (50) v nosniku (48) panelu pro smérova-
ni nabitého materidlu struktury stinitka smérem k vnitini ploe panelu (12) pro

zvySeni ucinnosti pfenosu elektrostatické rozprasovaci trysky (36).

2. RozpraSovaci modul (40) podle naroku 1, vyznadujici se tim, Ze dale zahr-
nuje sbéraci prostfedky (54) v blizkosti baze (46) obalu (42) pro pribéiny sbér a
odstrafiovani spotfebovaného materidlu struktury stinitka z tohoto obalu (42).

3. RozpraSovaci modul (40) podle naroku 1, vyzna&ujici se tim, Ze obal (42) je
v podstaté pravouhly a je opatfen ¢tyfmi bodnimi st€nami (44), pfiéemz stinici
prostfedky zahrnuji primarni stinici soustavu (55) opatfenou prvni &asti (57),
uspofadanou ¢astecné v obalu (42), a druhou &asti (58), tahnouci se otvorem
(50) v nosniku (48) panelu pro stinéni bo¢ni stény (20) panelu (12), a sekundarni
stinici soustavu (56) v obalu (42), kde sekundarni stinici soustava (56) alespoii
CasteCné piekryva prvni €ast (57) primarni stinici soustavy (55).

4. RozpraSovaci modul (40) podle naroku 3, vyznadujici se tim, Ze primarni sti-
nici soustava (55) zahmuje dvojici prvnich stinicich ¢lend (60) a dvojici druhych

stinicich ¢lenti (70), kde kazdy z prvnich stinicich &lend (60) je opatfen kratkou
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&asti (62) stinici boéni sténu thnouci se skrz otvor (50) v nosniku (48) panelu, a
kratkou vniténi &asti (68), uspotadanou v obalu (42), kde kazdy z druhych stini-
cich ¢lenii (70) je opatfen dlouhou &asti (72) stinici boé&ni sténu tahnouci se skrz
otvor (50) vnosniku (48) panelu a dlouhou vmitfni ¢asti (48) uspofadanou
v obalu (42).

5. Rozprasovaci modul (40) podle naroku 4, vyznacujici se tim, Ze kazda kratka
&ast (62) stinici bo¢ni sténu prvaich stinicich &lend (60) a kazda dlouha &ast (72)
stinici bo¢ni sténu druhych stinicich ¢lent (70) je opatiena otvorem (65, 75) pro
ptijeti sloupku panelu (12).

6. Rozprasovaci modul (40) podle néroku 3, vyznalujici se tim, Ze sekundarni
stinici soustava (56) zahrnuje dvojici protilehle uspofadanych nosnych ¢leni
(80), dvojici mensich stinicich &lend (82), ptipevnénych k nosnym ¢leniim (80),
a dvojici vétsich stinicich &lend (84), pfipojenych k men$im stinicim ¢&leniim

(82).

7. RozpraSovaci modul (40) podle naroku 6, vyznadujici se tim, Ze dvoji-
ce protilehle uspofadanych nosnych ¢lend (80) je ptipevnéna ke dvéma proti-
lehle usporadanym boénim sténam (44) obalu (42).
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